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MOTTO

Sesungguhnya Allah akan meni nggikan orang-orang yang
beir_i Imu pengetahuan diantara kamu dan orang-orang yang
di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(8.5. Al Mujaadilah - 11)

Dipersembahikan kepada -
Bapak-Ibu, Mas Nur, Agus dan Fari

atas bantuan dan doa yahg tulus
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KATA PENGANTAR

?Syukur alhamdulillah penulis senantiasa ﬁanjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya
sehinéga dapat mewujudkan penulisan Tugas Akhir vang
ber.juéiul : Pembuatan Dan Karakterisasi Siliko;n Amorf
Terhiérogenisasi Ca=5i:H>, yang menjadi salah satq syarat
untukjmemperoleh gelar . kesarjanaan dalam bidang fisika
pada %jurusan Fisika F-MIPA Universitas Diponegore
Semaréng.

‘Namun demikian, terwujudnya tugas akhir ini penulis
tidakibekerja gendiri tetapil melibatkan banyvak pihak. Oleh
karené itu sudah pada tempetnyalah Jika . penulis
menguéapkan terima kasih dan renghargaan vansg
éetinégi—tingginya kepada:

1. Bépak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Ka. Pus. PPNY-BATAN Yogyakarta.

3. Iﬁu Dekan Fakultas Matematilk Dan Ilmu Pengetahuan Alam

Uﬁiversitas Diponegoro Semarang. '

4. Bépak Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematik Dan ILmu
Péngetahuan Alam Universitas Diponegoro.
B%pak Drs. Wahyu Setia Budi, M3. selaku pembimping I.
Bépak Dra. Agus Santoso selaku pembimbing IT.
Bépak Drs. Rahmat Gernowo selaku pembimbing III.

Bépak—Ibu seluruh staf dosen jurusan Fisika F—ﬁIPA.
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Bapak Ir. BA. TJjipto Prayitno, Bapak SumarmoL Bapak

Irianto dan Bapak Muji atas bantuan tenaga dan




bﬁmbingannya.
10. Rékan Adiyanto, Udi Harmoko dan rekan-rekan fisika
11. Dén kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak
mhngkin untuk kami sebutkan satu persatu.

Penulis berharap apa vang telah disusun ini dapat
bermabfaat bagi ilmy pengetahuan dan teknologi rkhususnya
dalamjbidang fisika material bidang semikonduktor dan ilmu
fisiké secara wnum. Atau minimal dapat memberikan sedikit
masukén tentang perkembangan silikon amorf.

%Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini, baik
strukﬁur maupun isinva masih jauh dari kesempurnaan. Qleh
kareng itu penulis dengan lapang dada menerima séran dan
kritik'yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa

mendatang.
Semarang, September 199¢

Penulis
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